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		  Datasheet File OCR Text:


		  6.6sm8z10a ... 6.6sm8z43 6.6sm8z10a ... 6.6sm8z43 smd transient voltage suppresssor diodes smd spannungs-begrenzer-dioden p ppm = 6600 w p m(av) = 8.0 w t jmax = 175c v wm = 10 ... 43 v v br = 11.1 ... 52.8 v version 2018-09-26 do-218ab dimensions - ma?e [mm] type code = v wm typical applications over-voltage protection esd protection free-wheeling diodes commercial grade suffix -q: aec-q101 compliant  1 ) suffix -aq: in aec-q101 qualification   1 ) typische anwendungen schutz gegen berspannung esd-schutz freilauf-dioden standardausfhrung suffix -q: aec-q101 konform  1 ) suffix -aq: in aec-q101 qualifikation  1 ) features peak pulse power of 6600 w (10/1000 s waveform) very fast response time unidirectional clamping compliant to rohs, reach, conflict minerals  1 ) besonderheiten 6600 w impuls-verlustleistung (10/1000 s strom-impuls) sehr schnelle ansprechzeit unidirektionales begrenzen konform zu rohs, reach, konfliktmineralien  1 ) mechanical data  1 ) mechanische daten  1 ) taped and reeled 750 / 13 gegurtet auf rolle weight approx. 2.9 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 maximum ratings  2 ) grenz werte  2 ) peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) impuls-verlustleistung (strom-impuls 10/1000 s) p ppm 6600 w steady state power dissipation on infinite heatsink verlustleistung im dauerbetrieb auf unbegrenztem khlk?rper t c  = 25c p m(av) 8 w peak forward surge current sto?strom in fluss-richtung half sine-wave sinus-halbwelle 60 hz (8.3 ms) i fsm 700 a  junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+175c -50...+175c characteristics kennwerte max. instantaneous forward voltageaugenblickswert der durchlass-spannung i f  = 100 a v f < 1.8 v thermal resistance junction to case w?rmewiderstand sperrschicht  ?  geh?use r thc < 0.90 k/w  3 ) 1 please note the  detailed information on our website  or at the beginning of the data book bitte beachten sie die  detaillierten hinweise auf unserer internetseite  bzw. am anfang des datenbuches 2 t a  = 25c unless otherwise specified C t a  = 25c wenn nicht anders angegeben 3 measured at heat flange  C  g emessen an der khlfahne ?  diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s 5 . 0  0 . 2 3 . 0  0 . 5 0 . 6  0 . 1 2.2 0.5 2 . 6  0 . 3 8 . 4  0 . 2 1 0 . 0  0 . 2 9.0 0.3 10.0 0.3 13.5 0.2 15.5 0.5 type typ

 6.6sm8z10a ... 6.6sm8z43 characteristics (t j  = 25c) kennwerte (t j  = 25c) type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm breakdown voltage abbruch-spannung bei at / bei i t  = 5 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm  (10/1000 s) 6.6sm8z... v wm  [v] i d  [a] i d  [a]  t j  = 175c v br  min  [v] v br  max  [v] v c  [v] i ppm  [a] 10a/-q 10 15 250 11.1 12.3 17.0 388 11a/-q 11 10 150 12.2 13.5 18.2 363 12a/-q 12 10 150 13.3 14.7 19.9 332 13a/-q 13 10 150 14.4 15.9 21.5 307 14a/-q 14 10 150 15.6 17.2 23.2 284 15a/-q 15 10 150 16.7 18.5 24.4 270 16a/-q 16 10 150 17.8 19.7 26.0 254 17a/-q 17 10 150 18.9 20.9 27.6 239 18a/-q 18 10 150 20.0 22.1 29.2 226 20a/-q 20 10 150 22.2 24.5 32.4 204 22a/-q 22 10 150 24.4 26.9 35.5 186 24a/-q 24 10 150 26.7 29.5 38.9 170 26a/-q 26 10 150 28.9 31.9 42.1 157 28a/-q 28 10 150 31.1 34.4 45.4 145 30a/-q 30 10 150 33.3 36.8 48.4 136 33a/-q 33 10 150 36.7 40.6 53.3 124 36a/-q 36 10 150 40.0 44.2 58.1 114 40a/-q 40 10 150 44.4 49.1 64.5 102 43a/-q 43 10 150 47.8 52.8 69.4 95.1 disclaimer:  see data book page 2 or  website haftungssauschluss:  siehe datenbuch seite 2 oder  internet 2 http://www.diotec.com/ ?  diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] p pp peak pulse power/current vs. ambient temperature ) 1 impuls-spitzenleistung/strom vs. umgebungstemp. ) 1 [c] t a 150 100 50 0 i pp 10/1000s - pulse waveform 10/1000s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0      t      1              2             3    [ms]   4 [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t  = 10 s r
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